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MBIORI4 DESCRIPTIVA
pare solicitar
PATBYNTE DE INVENGION
en
BsrafRa
yor VEINTE siiog
& nombre de CMPAGNIE POUR La PABRICATION DHS CRIPTEURS
BT MATERIEL D*USINES A GAZ, entidud francesa, estableoci-
da en 12, Place des gtate-Unis, Montrouge (Sena), Francia,

por:

"UN PERFECCIONAMIZNTO EN LOS SISTHMAS ANALIZADORES
DB WLECTRONES LENTOSM,

~0=-0-0-0=0=0=0=0=0-0=0=0=0=0-=

Ye ha sido deserito un método para la in-
troduceidn de una portadore de elta fraocuencia, de la mo-

dnleoidn, de origen fotoeldctrico, Este siztems asuponfa
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el mando del haz de enflisis de electrones lentos por una
¢ dos tensiones d2 alta frecuencie eplicadas al cilinire
de Wehnelt o al cdtodo de la vdlvula. Con este digpositi-
vo he sido posible crear un haz modulado sn &l ta frecuen-
eis gin introcducir una tensidn perturbadora en el oirauito
de ealida sintonizado,

No obstante, en cisrtes coniiciones de fun-
clonamiento se ha notade uns socidn del hez sobre el cir-
cuito, inclusp cuande los elsctronss no chocsn contre el
blanco (czso d4a oscuridad),.

El presente invense consiste en utilizar,
no el impacto normsl del hez sobre el blanco, sino el del
hez de retorno que es recogido por un elsctrodo auxiliar;
egtando la alta freocusncia apliocads a le placa posierior
ddl bleace. En estes coniiociones, tnicemente el haz de re-
torno estd influldo por la alta frecuencia;

Bl esquema de la figura 1 dado & titulo de
ejemple no 1imnitativo del invento, permitird darse cuenta
del mecanismo de funclonamiento,

Bl tubo de vidrio T ocontiene los drganos
normales de los analizadorss de electrones, con un elestro-
de "de recogida" 4, que podris confundirse con el &n0do aoca-
lerador J& parn‘q_uo interesa seperar para disminuir la oca~
pacided de salida y para psrmitir su construccidn en metel
diferente,

Bl cdtodo K, &l cilindro de Wehnelt W, l&
oapa metalizada bz» el blenco transperente formado por el
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mogazico fotosensible ¥, uh aislante y une plaos conducto-
ra trangperente C que rscibe la& inegen proyectada por un
objetive 0, no dlfjeren de los dispositivos ys canocidos;
Tos arrollemientcs exteriores de desvisoldn magndtice en
los dos ejes (1{nea e imagen) no estdn representados, ni
el errollemientoc coaxiel recorrido por una corriente cons-
tente gue produce el ocampo magnético de concentracidn,
paralelo a2l eje del tubo;

Bl hez de endlisie ¥ explora la superfi-
cie del mosaico que le @bsorbe mds o menos en funcidn de
su 1luminaoidn, ¥y la fraccidn que no se utiliza forms el
haz de retorno R que sigue¢ sensiblemente el mismo traysc-
to que el haz de 1da F;

‘Hl hez R es sin embargo menodg concenirado
gue 81 haz ¥ y se rscoge la msyor parte de su intensidsd
sobre le placsz colactora &z;ykste electrodo estd unido
el circuito de utilizascién 2 que es por ejemplo un trans-
formador sintonizedo & la frecuencla escogide para la
portadora de alta frecuanoia;

Aplicendo 21 blanco € uns tensidn de =lta
frecuencia de =2lgunos voltios es como se Intreducs el
corte, @ esta frecuencla,de la modnlacidn contenids en
6l hez de retosno, sienio prédcticamente nula esta parte
modulade ounando el haez se desplaza delante de une regidn
osoura;

Bn efecto, en el ocaso en que no se envie

ninguna luz 8l blancs transperente la tensidn de alte
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frecuencia tiene por efscto, en sue alternancias positi~-

vas, atraer el hes de andlisis que deposita cargas nege-

.tives sobre la cara M, Bl potencisl medio de este super~

ficle baja progresivamente hasgte que 10s electrones del
hez sean rechazados por el blance gislaﬁc‘nlwiate corresg-
ponde a un potenciel mdximo (puesto que es alternativo)
del orden de -2 voltios oon relaoidn al dsl ocdtedo K;

Esto es lo que rerresentas sl diegrama a
de la figura 2 establecldo en funcidn del tiempo para
una reglén no iluminede del mosaico, Si se ilumina la
regidn, le salida de los fotoelectrones eleverd el poten-
cial de esta parte gque serd llevade periddicamente & po-
tenciales mdximos, reprssentaios en b, susceptibles de
atraer de nuevo los electrones del hez de andlisis en el
momento de su paso;

S6 oconcibe que la sustraceidn z alta fre-
cnencia de una fraceidn del hez incidents introduce en
la ;arte no absorbida que constitnye el hez de retorno
unR variacién de alta frecuencie funocién -en gensral cesi
lineel- de 1a 1luminaocidn de la regidn analizaﬂa;

Bste componente de alte frecuencla, reco-

glda por el ocolector A,, producs en la impedancia Z me

’
tepsidén de 2lte fraoueicia cuya amplitud es funcidén de
la iluminscidn de las diferentes partes de la imagen pro-
yectada sobre el mosaico. Y& parte "cont{nuav del haz

de returno es eliminsda; unicamente su componente ae

"soplo" corregpondiente & la banda que pgsa dsl clroulte
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sglectivo Z permenece umpiicada & los circuitos amplifica~
dores & ocntinusoldn del transformador Z.

Por este procedimiento, se comrrueb& une
disminucién muy importante de la induccidén fija del circui-
%o generador de alta frecuencia sobre el amplificador sin-
tonizado, mejora debida no sclamente & la supresidn de le
radiacibn del hez de 1da (onando se introduce la slta fre-
cuencia por el Wehnelt) sino también &1 débil velor de la
tenaidn de alta fzacuencia ad Lcada al blanco con rele-
¢ién & la necesaria cuando se ataca por el Wehnelt ¢ por
el cdtodo,

Otra ventaja Importante respecto al dispo-
sitivo conccide es la siguiente: Por estar el circuito
colectar Zunido al els otrode 4, en lugar del blanco, se
puede constitulr egte slectrodc de un materisl de fuerte
enisidn secundaria ds coefloiente X, por ejemplo, 4e pla-
te oxideda o oesiada., 3iendo la dursocidn de la extraccidn

de los electrones sgcundarios breve con relacifn &l perio-

do de la portadorz de slita freounexcia y siendo sbsorbidceg los

electrones por @l revestimiento Az llevado & un potencial
superior &1 de &, se efectde una amplificacién x~1 trenemi-
tide integremente el cirocuito de utilizecién; esto es, emn
sume, uns reslizscién muy simple de un primer psse de mul-
tiplicador de electrones ap}icable a aita frecnenoia;

(Vo =merfa ld‘mismo 51 se conectara el cir-
cuito 8¢ salida 2 & és, y& que 1aas duraciones desiguales

de trdnsito de los elsctrones secundarios alsminuirfan le
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modnlacién d4il).

Bl invento se aplica iguelmente & tubos de
andlisis que tengan un blance fotoconductor, por ejemplo,
ds sulfuro ds cadmio, con la ventauje adicional 4e una die-
minveién eventusl de 1os efectos de remanencia por la spli-
cacidn del campo altsernetivo a la capa sensible.

4ste solicitud que corresponie & la presen-
tade en ¥rzncla el 23 de Julio de 1951, bajo el nimere
PV 613’.859, se acoge & 108 bensficios del srtfoulo 51 del
vié;nte Estatuto sobre Propiedsd Industrisl,

-0 = ROTA& =0-

Ios puntos de invencidn propia y nuevae gue
se presentan para que sean objeto de esia Patente de In-
vencidn en Espafiz, por VEINTE &fics, son les siguientes:

1e, - Un perfecclonumiento en 10s siste~
mesg enallzedores de blanco de electrones lentos, carao~
terizado por la introduccidn de mma portadore de alte fre-
cnencie por zocoplamientc del generador de alta frecumencia
con 61 blanco y por la utilizacidn del haz de retorno re-

cogldo por un elesctrodo con fmerte cosficlente ds emisién



secundariza llevado a un potenciel inferior al de la cape
metalizada del tubo, y consctado al circnmito sintonizado
’ de salide,

29; - Un perfeccionamiento en los sistemes

5 analizadores de electronss Ientos;

Tel ¥ oomo se he descrito en la Memoris
B que entecede, representado en el dibujo que se acompsaiic ¥y
con los fines Qque se hen especificads.

Beta Memorie oonsta de slste hojes escrites

10 Por una gola oarXe,

Maaria, = HJUN.1952

P. A,
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